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Das perfekte Informationsmedium
ist da!

Ein Mitglied des Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) hat die fol-
gende Ankindigung im Internet gefun-
den:

Das «Built-in Orderly Organized Knowl-
edge device» ist endlich da! Es handelt
sich dabei um eine wirklich revolutionare
Technologie: Keine Kabel, ganz ohne
Chips, keine Batterien, nichts muss ange-
schlossen oder eingeschaltet werden! Es
ist kompakt, tragbar, kann tberall be-
nutzt werden, selbst von Kindern oder
im Lehnstuhl am Kamin. Es hat die Kapa-
zitat einer CD-ROM, und zum Start
braucht man nur den Deckel anzuheben.
Das «Built-in Orderly Organized Knowl-
edge» device (kurz BOOK genannt) ist
wie folgt aufgebaut: Es besteht aus einer
numerischen Folge von diinnen, aber
festen Zelluloseschichten, die recycling-
fahig sind. Jede dieser Schichten kann ei-
nige tausend Bit aufnehmen. Die einzel-
nen Schichten werden durch ein ob-
jektspezifisches Element zusammenge-
halten, das von den Entwicklern
«Rucken» oder «Binder» genannt wird
und welches dafiir sorgt, dass die einzel-
nen Schichten in ihrer vorherbestimmten
Reihenfolge bleiben. Die Produktionsko-
sten konnten durch einen einfachen Trick
halbiert werden, indem man kurzerhand
die Schichten auf beiden Seiten nutzt
und mit Bits belegt. Jede dieser Schich-
ten kann vom Auge direkt gescannt wer-
den und liefert so die gespeicherte Infor-
mation ohne Umweg in das Gehirn. Jede
beliebige Stelle im BOOK kann durch
Vor- und Rickblattern erreicht werden,
was sich sehr einfach mit einem einzel-
nen Finger realisieren lasst: kein Maus-
klick, keine Shift-Taste! Unglaublich
schnell kann man im «Browse»-Modus
arbeiten, insbesondere bei schnellem
Richtungswechsel. Die meisten dieser
BOOKs kommen bereits mit einem ein-
gebauten Index, der das Auffinden be-
stimmter Stellen in Sekundenschnelle
maoglich macht. Das Zubehor ist nicht
sehr reichhaltig, aber wirkungsvoll. So
gibt es beispielsweise ein sogenanntes
«BOOKmark» oder «Lesezeichen»: Es er-
maglicht die Offnung des «Built-in Or-
derly Organized Knowledge» device ex-
akt an der Stelle, wo man beim letzten
Mal aufgehort hat — selbst wenn das
BOOK zwischenzeitlich ausser Betrieb
war. Das tollste an diesen BOOKmarks
aber ist, dass sie universell einsetzbar
sind: Sie sind nicht an bestimmte BOOKs
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gebunden, sondern kénnen in BOOKs
verschiedener Hersteller verwendet wer-
den. Tragbar, dauerhaft und kostengun-
stig, durfte das BOOK die Losung fir In-
formation und Unterhaltung in der Zu-
kunft sein. Die Programmierwerkzeuge
(Portable Erasable-Nib Cryptic Intercom-
munication Language Stylus, PENCILS)
sind ebenfalls bereits am Markt.

Japanisches Postministerium startet
LEO-Projekt

LEO steht fur Low Earth Orbit und be-
deutet ein Satellitensystem der nédchsten
Generation, welches jedermann maoglich
macht, Uber ein kleines Mobiltelefon mit
jedem Partner auf der Welt zu jedem
Zeitpunkt Sprache und TV-Bilder auszu-
tauschen. Das Projekt mit dem exakten
Namen NELS (Next-Generation LEO Sy-
stem) bendtigt einige Dutzend erdnaher
Satelliten, um den gesamten Erdball ab-
zudecken. Der erste, noch experimen-
telle Satellit soll in sechs Jahren auf seine
Umlaufbahn gebracht werden. Das erd-
umspannende System soll im Jahr 2010
komplett sein.

J5-GHz-Band jetzt auch in Japan fiir
drahtlose LAN freigemacht

Das Postministerium in Tokio hat ent-
schieden, drahtlosen LAN (Local Area
Network) ab 1999 das 5-GHz-Band zu-
zuweisen. Es schliesst sich damit gleich-
lautenden Entscheidungen in Europa und
den USA an. Schon flr das Startjahr
rechnet man in Japan mit einem An-
fangsmarkt von etwa 300 Mio. US-$ an
Geraten fur die drahtlose Datenkommu-
nikation. Neben Verbindungen zwischen
PC, Druckern und Modem (vor allem im
Heimbereich) sind auch Bironetze zwi-
schen PC untereinander ins Auge ge-
fasst. Bis zum Jahr 2005 kénnte nach
Meinung der Marktforscher die 1-Mia.-
$-Grenze in Japan Uberschritten sein.

Eine 1-Elektron-Speicherzelle

Hat man im letzten Jahr den 1-Elektron-
Transistor noch als ein wissenschaftliches
Sonderthema betrachtet, so muss man
langsam umdenken. Jetzt bemachtigen
sich die Schaltungsentwickler des The-
mas, wenngleich an eine schnelle Ein-
fihrung nicht zu denken ist. Aber dass
man sich heute bereits Uber die rein phy-
sikalischen Randbedingungen hinweg
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Gedanken Uber Einsatzméglichkeiten
macht, beweist eine Arbeit des Zentralla-
boratoriums von Hitachi. Die japanischen
Forscher haben eine dreidimensionale
Zellstruktur fur eine 1-Elektron-Speicher-
zelle entwickelt, die eine Fldche von nur
noch 2F2 hat. Dabei steht «F» fur die mi-
nimale Strukturbreite des eingesetzten
Transistors. Gangige Speicherzellen wie
die AND-Flash-Speicherzelle benétigen
6F2, die weitverbreitete «Folded-bit-
line»-Zelle der DRAM sogar 8F2 pro Bit.
Damit ware die in die Tiefe des Materials
hinein entworfene neue Zelle die kleinste
Speicherzelle, die denkbar ist. Von der
Oberflache aus gesehen hat die Zelle
zwar 4F2, da aber zwei Zellen unterein-
ander liegen, halbiert sich der Platzbe-
darf. Die Hitachi-Forscher haben zu er-
kennen gegeben, dass man die auf der
Coulomb-Blockade beruhenden 1-Elek-
tron-Speicher bereits fir Speicherchips
im Gigabitbereich einsetzen will. Die Tat-
sache, dass bei spaterem Vorliegen ent-
sprechender Gerate die Technologie her-
unterskaliert werden kann, ohne dass die
Funktionsfahigkeit des Prinzips darunter
leidet, empfindet man langfristig als ei-
nen grossen Vorteil. Deshalb hat man
sich mit der eigentlichen Nanoelektronik
auch gar nicht so sehr beschaftigt und
die Zelle mit 0,25-pm-Strukturen herge-
stellt. (Ausgenommen ist der Kanal,
durch den sich das eine Elektron hin-
durchbewegen muss: Der wurde in 0,1-
pum-Technik realisiert.) Man wird den Ge-
dankenansatz im Auge behalten mussen.

Hitachi Central Research Laboratory
Kokubuniji, Tokyo 185, Japan

Ein temperaturunabhangiger
Leistungs-FET verbessert Mobilfunk
Matsushita hat einen GaAs-Feldeffekt-
transistor entwickelt, der keine Tempera-
turkompensation in der Endstufe
benotigt: Das macht die Mobilfunk-
gerate erneut kleiner und erhéht auch
noch die Ubertragungsqualitét. Der Bau-
stein ist bereits auf dem japanischen
Markt und soll im Laufe des Friihjahrs
auch in Europa erhaltlich sein. Preise
wurden bisher nicht genannt.

Matsushita Electronics Corp.
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